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Technische Daten

Empfangsbereich FM

87 - 108 MHz
Zuwischenfrequenz 10,7 MHz

13 FM-Kreise, davon 10 ZF (4 im Keramikfil-
ter)

Empfangsbereich

Antenneneingang 240 Ohm (Symm.)
Empfindlichkeit
(bei 22,5 kHz Hub und 26 dB Rauschabstand)
Mono = 2,5 uv
Stereo = 18 (]
ZF-Trennschérfe bei + 300 kHz = 45 dB
Spiegelselektion (Fe + 2 ZF) 2 40 dB
Nah-Selektion = 70 dB
Weitab-Selektion = 80 dB
Fehlmischprodukt (Fe + & = 96 dB
Rauschzahl = 2 kTo
ZF-Dampfung = 90 dB
ZF-Bandbreite 180 kHz
ZF-Festigkeit = 60 dB
Begrenzung = 2 pu
Gerduschspannungsabstand
(bei 1 mV, 1 kHz und 40 kHz Hub) = 55 dB
Deemphasis 50 us
Mono/Sterao—Umschaltung 20 py
Ubersprechdampfung
(bei 1 kHz und 40 kHz Hub) = 26 dB
AM=Unterdrickung bei 50 pV = 40 dB
Pilotton-Unterdriickung (19 kHz) = 40 dB
Hilfstrdger-Unterdriickung (38kHz) = 40 dB
AFC-Fangbereich + 300 KkHz
Empfangsbereich AM
Empfangsbereich LW 140 - 360 kHz
MW 500 - 1650 kHz
Kl 5,85 - 10,3 MHz
Zwischenfrequenz 455 kHz

8 AM-Kreise, davon 6 ZF (3 im Keramikfilter)
Antenneneingang hochohmig (induktiv)

Ausklappbare Ferritantenne

HF—Empfindlichkeit
(gemessen lber Kunstantenne DIN 45 300
6 dB Rauschabstand)

My = 30 pv KU = 10 pv LW = 40 pv
ZF-Trennschiarfe (9 kHz) ==95 dB
Spiegelselektion MW = 26 dB
KW = 10 dB
LW = 26 dB

v

ZF-Bandbreite (-3 dB) 3,5 kHz

Ausgangsleistung

(gemessen an 4 @, fir 1 % Klirrfaktor)
Musikleistung 22X dduldatt
Dauertonleistung 2 x 15 Watt
Leistungsbandbreite

(nach DIN 45 500)

25 Hz = 36 kHz

Klirrfaktor
(gemessen bei 10 W und 1000 Hz) = 0,55

Eingénge

Phono-Magnet,

entzerrt nach CCIR 3 mV an 47 kR
Phono-Kristall, linear 300 mV an 470 kQ
Tonband, linear 300 mV an 470 k@

Ubertragungsbereich

gemessen bei mechanischer Mittenstellung
der Klangregler 20 Hz - 30 kHz + 1,5 dB

Klangregler

Bdsse bei 40 Hz
Héhen bei 12,5 kHz

13 bis

*+ 17 dB
+ 13 bis

17 dB

Lautstdrkeregler

mit abschaltbarer physiologischer Regelcha-
rakteristik

Balanceregler
Regelbereich 11 dB

Stereo/Mono-Schalter

Ausgang

4 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529

4 - 16 Q

1 Koaxialbuchse 1/4 inch. Kopfhéreran-
schluB, fir Tonbandger&te AnschluB in der
Eingangsbuchse

1 AnschluBbuchse fir Matrix-Decoder

Fremdspannungsabstand

bezogen auf Na = 2 x 50 mW bei

sédmtlichen Eing&ngen = 50 dB
bezogen auf Nennleistung

hochohmige Eing&nge = 65 dB
Eingang Magnetsystem

(niadaruhmig) = 55 dB
Ubersprechdémpfung bei 1000 Hz = 40 dB
Leistungsaufnahme Ga. 85 A
Netzspannungen

118, 130, 150, 220, 240 Yolt

Sicherungen

bei 110 V, 130 Vv 0,8 A trdge
bed 150 Ay 220 Uy Z240°V 0,4 A trdge

Bestiickung

3 Integrierte Schaltkreise (IC's)
2 Feldeffekt-Transistoren
28 Silizium-Transistoren

4 Silizium-Leistungstransistoren
12 Silizium-Dioden

2 5ilizium-Stabilisierungsdioden
1 Silizium-=Gleichrichter

2 G-Schmelzeinsdtze 1,6 A mT zur

Absicherung der Endstufen

Abmessungen 420 x 108 x 400 (B x H x T)

Gewicht 7,7 kg



Funktionsbeschreibung

UKW-Teil

Das UKW=Teil ist mit zwei FET (HF Vorstufe
T 101, Mischstufe T 102) bestiickt. T 103
dient der Erzeugung der Oszillatorspannung.

Durch die Verwendung der beiden FET, einer
separaten 0Oszillatorstufe sowie der Vor-
und Nachselektion (Gate- und Drain-Abstim-
mung) werden hinsichtlich Empfindlichkeit,
Rauschen und GroBsignalverhalten optimale
Werte erreicht.

FM-ZF

Die Verwendung von zwei IC (J 301, J 302),
eines Keramikfilters und eines LC-Bandfil-
ters wurde der diskreten Technik vorgezo-
gen.

Das ZF-Signal wird mittels des LC-angepaB-
ten Keramikfilters am Drain der Mischstufe
ausgekoppelt und an den Eingang des IC 301
(TAA 991, Punkt 2 und 4) gefiihrt. Die Ver-
stdrkung betrdgt ca. 70 dB.

An Punkt B verzweigt sich das ZF-Signal. Es
wird einerseits zur weiteren Verstidrkung
einem zweiten IC (J 302) und andererseits
der Regelstufe zugefihrt. Neben der weite-
ren Verstdrkung von ca. 60 dB wird mit J 302
(TBA 120) eine optimale Begrenzung erreicht
Der im TBA 120 integrierte Koinzidenz-Demo-
dulator erzeugt das NF-Signal.

Regelung

Die am Ausgang von J 301 (TAA 991) gewonne-
ne FM-ZF-Spannung steuert den Transistor

T 301 (BF 494) an, dessen Kollektorkreis
auf die Frequenz des Keramikfilters abge-
stimmt ist.

Die an der Sekund&drseite dieses Filters an-
geschlossene Diode D 301 dient der Gleich-
richtung der HF und der Erzeugung der Re-
gelspannung.

Zum besseren Verstdndnis dieses Vorganges
sind folgende Details erwdhnenswert: Die

an D 301 erzeugte negative Regelspannung
gelangt an den Transistor T 302 (BC 548 A),
der ohne Antennensignal durchgesteuert ist.
Bei Einstellung eines Senders mit mehr als
1,5 pV entsteht eine negative Richtspannung
an der Basis von T 302, die sich propor-
tional zur Feldstdrke des eingestellten
Senders verhdlt. T 302 ist ein NPN-Transi-
stor und wird proportional zugeregelt. Am
Kollektor entsteht eine entsprechende po-
sitive Spannung, die der Einstellung der
Stereoschwelle dient und das Aufleuchten
der Stereo-Anzeigelampe bei Rauschen und

zu schwach einfallenden Sendern ausschlieBt.
Der zurilckgehende Emitterstrom steuert das
Anzeigeinstrument.

D 301 liefert auch die Regelspannung fir den
integrierten Schaltkreis J 301. Sie wird
Uber Siebglieder dem AnschluB 5 zugefiihrt.

Stereo-Decoder

Der im Stereo-Decoder verwendete integrier-
te Schaltkreis J 401 (TBA 450) arbeitet
nach dem Matrix-Prinzip. Die 3B kHz-Schalt-
frequenz wird durch Verdoppelung des ausge-
filterten Pilottones gewonnen. J 401 bein-
haltet noch den Lampentreiber, sowie die
beiden Trigger fir Mono/Stereo-Umschaltung.
Ein Trigger spricht ab 0,9 V an, wihrend
der zweite durch den 19 kHz-Pilotton ange-
steuert wird. An 7 (linker Kanal) und 8
(rechter Kanal) steht das Stereo-Signal zur
Verfiigung, das durch die nachfolgenden Tran-
sistoren T 401, T 402 auf ca. BOO mV ge-
bracht wird.

AFC

Die NF-Ausgangsspannung, der die Nachstimm-
spannung entnommen wird, liegt nicht auf
D-Potential, was analog dazu auch auf die
Bezugsspannung fir AFC zutrifft. Das fik-
tive D-Potential wird deshalb einerseits
durch den Spannungsteiler R 321, R 341,

R 323 und andererseits durch die stabili-
sierte Spannung an MP 9 bestimmt. Mit R 341
(regelbar) wird die AFC-Spannung, uelche
die Kapazit&dts-Variations-Diode D 101 steu-
ert, eingestellt.

AM-Teil

Das AM-HF=Teil wurde in konventioneller
Technik mit separatem Oszillator und gere-
geltem HF-Transistor aufgebaut.

AM-ZF

Die Ankoppelung des HF-Teils an den ZF-Ver-
stdrker geschieht mittels eines LC-angepaB-
ten Keramikfilters. Die ZF-Verstdrkung er-
folgt durch J 301 (TAA 991), dessen Eingang
umgeschaltet wird. Am Ausgang liegen zwei
in Serie geschaltete LC-Filter. Die Signal-
Auskoppelung erfolgt selektiv. An der Anode
der Diode D 302 steht die Richtspannung zur
Verfigung, widhrend die NF-Spannung den De-
coder durchl&uft und in der nachgeschalte-
ten NF-Verstdrkerstufe (T 401, T 482) auf
ca., 800 mV gebracht wird.

Anzeigeinstrument

Die beiden Gleichrichter (455 kHz und

10,7 MHz) sind in Serie geschaltet. Die
Stromversorgung (negatives Potential) er-
folgt Uber R 315. Dadurch entsteht an R 315
gin Spannungsabfall. R 315 ist zusammen mit
R 316, dem Anzeigeinstrument, R 314 und

T 302 (BC 548 A) als Briickenschaltung aus-
gelegt. Ohne Signal befindet sich das Anzei-
geinstrument in Ruhestellung. Beim Empfang
geines Senders kommt die Briicke auBer Gleich-
gewicht und am Instrument erfolgt eine der
Senderfeldstdrke proportionale Anzeige.

Stromversorgung

Die vom Netztrafo kommende Wechselspannung
wird mit D 501, D 502 gleichgerichtet
(Zweiwegschaltung) und mit T 501 und der
Z-Diode D 503 stabilisiert.

NF-Teil
Vorverstarker

Der 2-stufig ausgelegte Vorverstédrker

(T 10, T 11) besitzt eine frequenzabhingige
Gegenkopplung. Die Entzerrung erfolgt der
Schneidkennlinie entsprechend mit 3180,

318 und 75 ps. Frequenzbestimmende Bautei-
le sind: C 13, C 14 und N 1 (82 kOhm).

Regelverstiirker

Die NF wird tber C 502 dem Transistor T 501
zugefihrt. T 501 und T 502 arbeiten als Im-
pedanzwandler, damit der NF-Ausgang an der
Quadro-Buchse niederohmig ist. Die Lautst&r-
ke ist mit einem Tandem-Potentiometer regel-
bar. Gleichzeitig besitzt dieses Potentiome-
ter Abgriffe fiir die physiologische Lautst&r-
keregelung, zuschaltbar mit dem Schalter
Loudness. T 503 und T 504 dienen der Anpas-
sung (Quadro-Schaltbuchse), auBerdem gleicht
diese Verstarkerstufe die Da&mpfung der nach-
geschalteten Klangregelnetzwerke aus. Die
BaB- und Hihenregler (Tandem-Potentiometer,
lin.) besitzen einen Mittelabgriff, der zum
Ausgleich von Exemplarstreuungen beschaltet
ist. Dadurch wird in Mittenstellung dieser
Regler ein linearer Frequenzgang erreicht.
Es folgt der Balanceregler (Tandem-Potentio-
meter lin.) an dessen Schleifer das Signal
ber C 600 ausgekoppelt und der ersten Ver=-
stédrkerstufe des Endverstéarkers zugefihrt wird.



Endverstarker

Nach der ersten Verstdrkerstufe T 600 folgt
der Transistor T 601, der die GroBsignal-
verstdrkung Ubernimmt. Die Gegenkopplung,
gebildet aus den Widerstanden R 605, 606,

R 608 und R 617, bestimmt den Grad der Ver-
starkung.

R 605 im linken Kanal ist einstellbar und
gestattet es, die Verstdrkung der beiden
Kandle zu symmetrieren.

Die NPN-Leistungstransistoren T 604, T 605
werden lber das komplementdre Treiberpaar
T 602, T 603 angesteuert. Die Diodenkette
D 600, D 601, D 602 dient der Stabilisie-
rung der Basisspannungen von T 602 und

T 603.

Priif-und Justierdaten

Stromaufnahme
bei 220 V im Leerlauf

bei 220 V und Vollast,
7,8 v (15 W) an
4 Q/Kanal FRONT max. 380 mA (30 W)

Strome mit Weicheiseninstrument gemessen

max. 130 mA (11 W)

Betriebsspannungen
Endstufe im Leerlauf 34 - 37 V

Endstufe bei Vollast
7,8 U (15 W) an 4 Q/Kanal FRONT 28 - 31 VU

18 23 N

Regelverstdrker im Leerlauf

Regelverstdrker bei Vollast
7,8 V (15 W) an 4 Q/Kanal FRONT 16,5 - 18 V

Ruhestrom der Endstufe

nach ca. 5 Minuten Betriebszeit mit R 612
ca. 20 mA einstellen, gemessen an T 604

Kurzbezeichnung fiir Regler, Schalter und
Einstellung

La = Lautsté@rkeregler VOLUME
Ba = Balanceregler BALANCE
K1l = Klangregler BASS, TREBLE
Lou = Physiologische Lautstdrkeregelung
eingeschaltet
Ta = Taste TAPE gedriickt
Ph = Taste PHOND gedrickt
Betriebsartenschalter MODE
2 Ch = in Stellung Stereo
2 = in Stellung Quadro I
R II = in Stellung Quadro II
2x2 Ch = in Stellung 2 x Stereo
1 = Regler offen
2 = Regler in mech. Mittenstellung
3 = Regler zurilickgedreht
10 = Regler 10 dB unter Vollaussteuerung
40 = Regler 40 dB unter Vollaussteuerung

Ausgangsspannung und Lautstdrkeregler

Ta,. 2 Chy La 1, Ba 7Kl 2
1000 Hz einspeisen und den Verstdrker bis
auf 1 % Klirrfaktor ansteuesrn.

Mit R 606 gleichen Pegel in beiden Kanidlen
einstellen.

Ausgangsspannungen
_an 4 Q/Kanal FRONT w7 80 AS . 1)

am Tape-Ausgang bei 10 kQ AbschluB
(Kontaktfedern 1/2 und 4/2) 2 -3 my

am Kopfhdrerausgang PHONES
bei 400 @ AbschluB 5 =6V

Die Ruhestromeinstellung erfolgt mit R 612.

Uber C 608 wird die Lautsprecherspannung
ausgekoppelt und dem Betriebsartenschalter
zugefiihrt, der es in Verbindung mit der
Lautsprecher-Matrix ermdglicht auf Stereo,
2 x S5tereo oder Quadroeffektwiedergabe um=-
zuschalten.

Netzteil

Ein Netztransformator, fir Netzspannungen
von 110, 130, 220 und 240 V, dient in Ver-
bindung mit dem Silizium Brickengleichrich-
ter B 40 C 2200 und dem Siebelko C 25 der
Stromversorgung.

Fir das HF-Teil ist eine separate Stromver-
sorgung, bestehend aus D 901 und C 903 vor-
handen.

Den Lautstdrkeregler im gesamten Regelbe-
reich auf Parallelitdt der Reglerbahnen
priifen.

Kanalabweichung K 1/K 2
im Bereich zwischen

La 1 und La 2 max. 3 dB
im Bereich zwischen

La 2 und La 40 max. 5 dB
Quadroausgénge

Ty 2 B LLRC12 S BA 28O KT 2

1000 Hz einspeisen und den Verstarker auf
6 V an 4 Q/Kanal FRONT ansteuern.
REAR-Ausginge ebenfalls mit 4 Q/Kanal ab-
schlieBen.

Ausgangsspannung an den REAR-Ausgidngen O v’

QI

Ausgangsspannung

an 4 Q/Kanal FRONT 4,5 = 5,5 \
an 4 Q/Kanal REAR 1. = 1,5V

Q II (einkanalig angesteuert)
Ausgangsspannung
an 4 Q/FRONT (angesteuerter

Kanal) 4,5 = 5,5 |
an 4 Q/Kanal REAR 250 = Bl
beide Kandle angesteuert

an den REAR-Ausg&dngen nahe 0O v
2 % 2 Eh

an 4 Q/Kanal FRONT 4,5 - 5,5 V
an 4 Q/Kanal REAR 2,5 = 3,5V

Quadro Ein= und Ausgang

Tay 2 Lhy L e Hasds Kl -2
1000 Hz, ca. 250 mV einspeisen.

Spannung am Quadroausgang bei 100 kQ Ab-
schluB ?KuntaktFedern 1/2 und 4/2) 250 mV

Am Quadroeingang (Kontaktfedern 3/2 und
5/2) 1000 Hz einspeisen.

Erforderliche Eingangsspannung fiir Vollaus-
steuerung (7,8 V an 4 Q/Kanal? 230-300 mV

Klirrfaktor

Ta;. 2 Ehy La 1, Has@s K12

1000 Hz und 12,5 kHz einspeisen.
Ausgangsspannung an 4 Q/Kanal FRONT

7,8\ ?15 W). Klirrfaktor K 1 und K 2 = 1 %

bei 40 Hz und 7,5 V (14 W) an
4 Q/Kanal FRONT
Klirrfaktor K 1 und K 2

IIA
koS



Balanceregler

Regelbereich +4 bis =7 dB

Klangregler

Ta; 2 Chy La1,; Ba 2, Kl 2

1000 Hz einspeisen und mit dem Tongenera-
tor an 4 Q/Kanal FRONT O dB absolut einstel-
len.

K1 1

BaBanhebung bei 40 Hz 13 = 17 dB
Hohenanhebung bei 12,5 kHz 13 - 17 dB
5 R

BaBabsenkung bei 40 Hz 13 - 17 dB
Hdhenabsenkung bei 12,5 kHz 19 = 17 aB
Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB

Physiologische Lautstdrkeregelung

Ta, Loty 28Ehs g . Bavg - KL 2
1000 Hz einspeisen, Vollaussteuerung
(7,8 V an 4 Q/Kanal FRONT)

La 40

BaBanhebung bei 40 Hz 13 - 17 dB
Hohenanhebung bei 12,5 kHz 4 - 7 dB
Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB

Freguenzgang des Vorverstdrkers

Bhy 2aEhyslta g —Ha 2, Kl 2
1000 Hz, ca. 2,5 mV einspeisen.

BaBanhebung bei 40 Hz 16 -— 19 dB
Héhenabsenkung bei 12,5 kHz 14 - 16 dB
Abgleichanleitung

AM-ZF 455 kHz

MU-Bereich einschalten, Ferritantenne (gel-
be Leitung) auftrennen, Oszillograf an

MP 4 A, Empfindlichkeit 100 mV, Wobbler
(mit 60 Ohm abgsschlusssn} iber Kondensa-
tor 10 nF an MP 2 und ca. 60 mV einspeisan.
L 208, L 209, L 302 verstimmen und den Wob-
bler auf die Frequenz des Keramikfilters
(455 kHz) stellen. Eventuell die Einspeise-
spannung erhdhen.

L 302, L 209, L 208 auf Maximum und Symme-
trie abgleichen.

AM-Oszillator und Vorkreis

Gelbe Leitung (Ferritantenne) wieder an-
schlieBen. Skalenzeiger bei eingedrehtem
Drehko durch Verschieben iber die auf der
Skala angebrachte Biindigkeitsmarke stellen.
NF-Rohrenvoltmeter an MP 5, oder NF-Aus-
ang, MeBsender iUber eine Kunstantenne

?200 Ohm, 200 pF in Serie) am Antennenein-
gang anschlieBen. Oszillator und Vorkreiss,
wie in der Tabelle angegeben, bei niedrig-
ster Eingangsspannung auf Maximum abglei-
chen. Reihenfolge LW, MW, KW einhalten.

FM-ZF 10,7 MHz

L 301 mit 330 @ bed&mpfen, FM=Bereich ein-
schalten, Oszillograf an MP 4 A, Empfind-
lichkeit 100 mV, Wobbler (mit 60 @ abge-
schlossen) an R 113, MP 10. L 303 verstim-
men und Wobbler auf die Frequenz des Kera-
mikfilters stellen. Dampfungswiderstand
(330 @) abléten und das Signal lose (liber
einen ca. 5 cm langen isolierten Draht) im
UKW-Teil einspeisen. L 103, L 105, L 301,
L 303, L 304 auf Maximum und Symmetrie ab-
gleichen. Diesen Abgleich wiederholen.

Linearitdt des Verstérkers

Ta, 2 Eh; La 1, Ba 2, K1 2
1000 Hz einspeisen, Vollaussteuerung (7,8 V
an 4 Q/Kanal FRDNT5

La 10
Abweichung von der 0 dB-Linie
zwischen 40 Hz und 12,5 kHz 4 - 5 dB

Eingangsempfindlichkeit

2 Ehy'La 4082, mklng

1000 Hz einspeisen. Erforderliche Ein-
gangsspannung fir Vollaussteuerung (7,8 V
an 4 Q/Kanal FRONT)

TAPE 230 - 350 mV
PHONO-MAGNET 2,3 - 3,5 mV

Ubersteusrungsfestigkeit der Einginge

Lineareingédnge = 20 dB
bezogen auf Ug = 270 mV
PHOND-Magneteingang = 20 dB

bezogen auf UE = 2,6 mU

Stérspannung

Tay ka 35 Ba Z24-Kl-3
Stdrspannung

Ta, La %, Ba 2, KI 2
TAPE-Eingang mit 47 k@ abgeschlossen.
Stérspannung max. 3 mV/Kanal
Phy -La 1, Ba 2y Kl 2

PHOND-MAGNET-Eingang mit 1 k@ abgeschlossen
Stdrspannung max. 10 mVU/Kanal

max. 1 mU/Kanal

FM-Oszillator und Vorkreis

AFC ausschalten, NF-RShrenvoltmeter an MP 5
oder NF-Ausgang, MeBsender an Antennenein-
gang (240 Ohm symm.), Gerit und Sender auf
B8 MHz stellen. L 104 (Dszillator), L 101
(Vorkreis), L 102 (Zuischenkreis) auf Maxi~-
mum abgleichen. Gerdt und Generator auf

106 MHz stellen. C 127 (Oszillator), C 128
(Vorkreis), C 129 (Zwischenkreis) auf Maxi-
mum abgleichen. Diesen Abgleich 2 bis 3 mal
wiederholen. AFC einschalten, B8 MHz 1 mV,
mit 1 kHz 50 % moduliert einspeisen. L 305
(Phasenkreis) auf Maximum abgleichen. AFC
ausschalten und mit R 341 gleiche Spannung
am Ausgang einstellen.

Stereo-Decoder

AFC einschalten, Oszillograf hochohmig
(Tastkopf 10 : 1, 10 MQ, 7 pF) an MP 6, Ste-
reo-Sender an Antenneneingang (240 Q symm.)
Sender und Empfdnger auf 99 MHz, ca. 200 pV
mit 19 kHz (Pilotton) moduliert einspeisen.
L 402, L 404 auf Maximum abgleichen. Oszil-
lograf mit Tastkopf an MP 7. L 401 (38 kHz)
auf Maximum abgleichen. Regler R 340 so ein-
stellen, daB die Stereo-Anzeigelampe leuch-
tet. Oszillograf mit Tastkopf an MP 8, Ste-
reo-Sender mit 300 Hz, 80 % L-R modulie-
ren. L 403 auf max. Amplitude und scharfe
Nulldurchgénge abgleichen. Nulldurchginge
missen auf einer Linie liegen. NF-Rdhren-
voltmeter an den linken NF-Ausgang, Stereo-
Sender mit 1 kHz, 50 % links modulieren. Mit
L 401 NF-Maximum (linker Kanal) einstellen.
NF-RShrenvoltmeter an den rechten NF=-Aus-
gang. Mit R 430, R 431 Minimum im rechten
Kanal einstellen (Ubersprechen). NF=R&hren-
voltmeter an den rechten NF-Ausgang, Stereo-
Sender mit 19 kHz (Pilotton) modulieren, NF-
Modulation abschalten. Mit R 432 Resttriger
(38 kHz) auf Minimum einstellen. Antennen-—
spannung auf 20 pV reduzieren und mit R 340
den Decodierungsbeginn einstellen.



Bereich Frequenz Bezeichnung Abgleichpositionen
LW 160 kHz Oszillator L 205
160 kHz Ferritantenne L 204
300 kHz Vorkreis C 226
Ml 560 kHz Oszillator L 206
560 kHz [ Ferritantenne L-2a3%
1 450 kHz ! Oszillator C 225
1 450 kHz | Vorkreis L. 224
Kl 6,5 MHz | Oszillator L 287
6,5 MHz Vorkreis L 202
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Fig. 2

Schaltbild HF
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Bei der Ausfiihrung ,HB" ist L 110 durch untenstehende
RLC-Kombination ersetzt.

By the type  HB" the L 110 has been replaced by the below-
mentioned RLC-combination.

Dans le type ,,HB" L 110 est remplacée par le bloc RLC

ci-dessous.
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56
LEOAmH
Canz2 C e Anderungen vorbehalten
33p LMp Alterations raserved :
Sous réserve de modifications Ausgabe 3/April 1976
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MONO TAPE PHONO LW MW KW UKW AFC EIN
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BF 245 A BF 494
BF 245 B
80 n7
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B 0 n
E O i
0 0
E c 140 @A p1
BC 238 A 2N 2218 A TAA 991
BC 548 A TBA 120
Transistoren von der Anschlull gesehen Von der Bestiickungsseite gesehen

Transistors as seen from the connecting side
Transistors vus du coté des connexions

As seen from the top side
Vu du coté elements

Spannungen ohne Signal gemessen mit Instrument > 50 D00 £2/V
Voltages without signal measured with instrument > 50 000 £1/V
Tensions sans signal mesurées avec instrument > 50 000 2/V

O = FM gegen MeRpunkt MP 9
FM to testpoint MP 9
WM contre point de mesure MP 9
——
£ ) = AM gegen MeRpunkt MP 9
At AM to testpoint MP 9
AM contra point de mesure MP 9

Gezeichnate Schalterstellung UKW
Show switch position FM
'osition dessi des s OTC

Fig. 3 Schaltbikd NF
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M Lk

82V
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cBn2
i 93V
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T ™ 56k
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9 K. 6

N 1= Widerstar

Resistor r
Réseau de
Belastbarkaeit de
Resistor loading
Capacité admiss
des résistances
s
e
PHONO MAGN. PHONO CERAM. — ) — &
Strome gemessen mit Instrument 333 (/v r.K. = Rechter Kanal
Currents measured with instrument 333 £1/V Right channal o
Courants mesurés avec instrument 333 £2/V Canal droit
110-240 V
Spannungen ohne Signal gemessen mit Instrument (50 000 02/V) gegen Masse. e
Voltages without signal measured with instrument (50 000 22/V) to ground.
Tensions sans signal mesurées avec instrument (50 000 £2/V) contre masse.
Fis W EO1, N 601, B10 W EGT 507 P 501 NE0Z
R n N132 501
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= el 513 503 501, 512 506
13 14 15 504, 505
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Ausgabe 4/April 1976
501 504 610 608 617 613 514 616
603,602 606, 605 608 612 615 618
ks 902 617 201’ 900° 1 1 091 900
1 603 604 BO8
602 605 606 811




Fig.

HF=-Blatte

231

254

;s ‘5’303 53.0'2“\_.1_15\{1
7 o oWV Ok

@ 8FWiI @@

€115 Glod

H:.:Bm. )

c112

07,

—




| — -
— -—
|— --—

228| 21
A
%

—=- M1

L2

—- M2

R420

o4

12
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Fig. 11 Buchsenplatte 239 178
(Bestiickungsseite)

236820

14



EXfg. 12

Auswechseln der Schieber

Auswechseln der Tastenschieber

Frontblende mit Halte-
winkel sowie Lichtkasten abnehmen. Befesti-
gungsschrauben der HF-Platte ldsen., Ausbau
der Tasten POWER, AFC, MONO: Druckfeder 1
entfernen, (eventuell Klammer 2 abnehmen,
Netzschalter 3 etwas ausschwenken, wenn
ndtig, die neben dem Netzschalter liegen-
de Diode einseitig ausléten) Feder 4 leicht
anheben und Schaltherz 5 herausnehmen,

Chassis ausbauen,

Fig. 14

Fig. 13 AnschluBschema
der Ferritantenne
rt = rot
gr = grau
ge = gelb
gn = griin
Wws = weil

WS.

Feder 6 anheben und die Taste 7 zusammen
mit dem Schieber 8 herausziehen. Ausbau der
Tasten LW, MW, SW, FM: Druckfeder 1 entfer=-
nen, Feder 6 anheben, Schaltstange 9 nach
rechts driicken bis der Schieber B8 ausra-
stet, Taste 7 mit dem Schisber B nach vor-
ne herausziehen. Der Zusammenbau erfolgt

in umgekehrter Reihenfolge.

Seilschema

15
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Ersatzteile

Pos. Art.=Nr. Bezeichnung Anzahl
1 237 285 Geh&use nuBbaum kpl. ..ievesserssrsscccnnaaas .ninne 1
2 237 391 BehEuse WelB kpl.  .oaaesseecsgaaises A e i
i 234 997 Liftungsgitter ....cccccncainccccnnnnnn sessarssnne 1
4 202 041 Neheibs 3. 2 00 B8 5 . ik e e s ki s AR T L 2
5 210 286 Llnssnblachs:hraubs mit Kreuzschlitz B 2,9 x 9,5 2
6 210 641 Behaibe. &2 /D0 BT " o icsionise oot talsssbe 1o 4
7 225 948 Topfacheibe .esesescesscanenneosnnsnasassnessionss 4
8 227 443 Sachskantblechschraube B 3,5 X 13 ».ces srweimssmes 4
) 238 1758 Frontblende kpl: secsssiscensans I g e 1

10 228 209 Purchfihrungstille ...cisssecsssnssnsaans g 4
14 210 146 Sicherungsscheibe 3,2 .ivvecassnens SRt S S S e 4
12 211 556 | Scheibs 4,3/9/0,8 BP I AAE L. he 8 T el Trs 11 e 4
13 236 958 Seitenteil rechts kpl. «esisiesvans e 1
14 236 959 Seitantoil: linke Kple: i saiewninedennienish P R T 1
15 234 250 Bael S P el nhEn Uil s ansls e e an saiemie snlshiratiiie sl s e 1
16 236 506 SkELonNfaNEEaD  cusm v e ses s es oo vn vis sniainie sialeinieiwiete 13 1
17 236 507 Stersoechild wwuwwnenn o i 2 e e T e T e b ST e 1
18 234 348 | Drehknopf klein (fUr 4 mm AchsSe) .eeveeccensncoans 4
210 638 | Scheibe 4,2/10/0,56 P8 w..eees. R, o 4

19 234 349 | Drehknopf klein (fir 6 mm AChSE) © AANEUIMEOLS MRk e 1
DA hiE70 HleiBehatbe: B3 6/00/055 HP « wusrnmnrniseiv’s ovraistssiotslo sbraloirs . 1

20 234 356 | Drehknopf groB (?ur 6 mm Achse) ..vesse S ey 1
21 225 675 Kopfhorerbuchse ...vivcvsicess R e RO e A Sy B el T 1
22 224 3717 AbdeckTing «sevesssevosrocssrssssnssassrsnsnrsnnss 1
R 1 224 593 Schicht—Uiderstand 220 Q/0,25 W/5 % ..cccvuen S 2
25 238 599 Anzeigeinstrument ....cicesvsvnes e e 0 s S S P 1
24 209 447 S R B TR O X R ey = P S 1
25 210 113 Fassung fiir Stereoanzeigelampe ....coeuseaee veses 1
26 209 438 Stereoanzeigelampe 10 V 50 mA ..ccvoeninnannanaas 1
vl 229 906 Fassung fir Skalenlampe .e.vievsnrsvanrssnsnsnnnas 3
28 231 704 Skalenlempe 7 U 100 MA ..csesnnnsssonasasesaioasias o
29 225 636 Bleale oiessadtve e S e S e R A e N e i e 1
30 236 559 Eichtkastan oo acss oo v eiinsva v o P e S e 1
31 225 625 LagerbuchiBe s.vesesesssovnsoemessenessson Sialiueinte s 1
32 236 560 Drehknopfachse kpl. .. e e R T R T 1
33 210 675 | Scheibe 6,2/12/0,3 Bronze ............ B e 3
34 210 148 Slcherungsschalbs B seas et dieaimmeraiee s ainie aiatesaiate e 1
35 225 629 Umlenksegment .....0..0.. e B L S T RN 1
36 225 660 SHanNResEOMBRT © o s R e Sere etarae e A e e 1
37 225623 ZUOFAEBT * e s o Waii v v i s n e e wislisilnieie e el e 1
38 225 624 WBEETOLLR | v vin s nwiwe om0 s o eoeinieeomeishn-aoeivss it 5
39 228 211 T = ol 1) T e e 3 3
40 236 578 REfEndel 15 MM oaivaeess 05 ee e e s simeasimisiames 1
41 g2n 633 Drehko-Rolle ....... AT PPN PR - L R i
42 225 869 FECIETEATION, 5 v wie 5106 im0 wmion i ing oo it s e T S b o 1
43 202 247 Zylindarschraiube M 2,6 % 4  siisersaesesias s e esin 1
44 227 578 Zahineohigibe A 2,8  cuiieisniesenmessssaiese S TR 1
45 236 517 Sikalansnil. . .. cuseeseens 5 W Wk ok el et et T 1
46 225 635 SkalonzBiger  oeee e vmniesieeeisase &R S sesensenns 1
47 225 63D Eannungestibur depl. oo i e e sl el e e nis 1
48 236 530 Earritantenne Kpls e eseessammee e seans seiasses i
49 209 487 Antennenbuchse FM' ...ccisennsnsmsnnsancnnneseesas i
209 488 Antennenbuchse AM ..ciceveenens ssases siwiemiie e 1

L 228 296 Brossel 10 mH Y Wk s ahavi s SRR e e e e S R RS S 1
50 234 189 | Antennensatz AM 1/FM 1 kpl. (Behelfsantenne) .... 1
51 236 B34 NBREZDEREER DL o | e sinin acniminn siais denis mis uie sl uie aln nw s s s 1
52 237 146 G-Schmelzeinsatz 400 MA T .ececescasoccsnscnnsans . 1
53 213 288 F=Schmelzainaatz 800 MA T  cicevermocvnascinss s 1
C B0 224 BB6 Papier-Kondensator 47 nF/250 V~/20 % ........ o8 1
54 220 141 Netzkabel kpl. ..... B AN S S RS s T ! b e 1
55 223 811 Kabeldurchfihrung mit Zugantlastung ....... SR 1
56 239 176 Netetralf kpl. © Yo vrasseonvns 8 A Y e W 1
57 210512 Zylindarachraulie AN 4 % 5 woiiisdiiies iienieiseass 4
E<i56 216 313 Elyt—Kondenaator 4700 RF/63 U . u.eiesinn e sainnionsns 1
58 222 041 Lautsprecherbuchse 2-polig ..scisaasssasinsessiss 4
59 222 048 Mehrfachsteckbuchse 5-polig .iseesssncenncnannes 2
60 236 822 SERiehpUNBERNEIEET" i ssm et s s in b s i tn sae e e . 1
61 236 B17 Arrech OB aeHIVd M Rlickuand) w..iviisinsrinve o . 1
62 223 B34 Federleiste 7T-pollig ....is.evvariaeiadsdsdadiv. 2
63 226 514 Federleiste S=polig ...cisiiciainiiaasiacuesiaisa 2
64 229 864 federleinte 4=polig «.sicesuiveansanssnsnnsenne g 2
65 229 BB9 Faderlaiatd’ I=polin shsswsmvevnssonnnnnseeyeyesss 4
66 232 342 Federleiste Z=polig +esveesveraevaavesisionsoninss 1

i




Pos. Art.=Nr. Bezeichnung Anzahl
67 227 467 Sechskantblechschraube BZ 2,9 % 6,5 .+.ieveveuevnnnns 16
68 210 284 Linsenblechschraubs B 2;9 X 6,5 .ceerssscsnnnssss 2
69 2119, 667 Zylinderschraube M 2 X' 4 L.ivessnsens TR T e e 2
70 210 480 Zylinderschraube AM 3 X 6 ...c.ues e Tb e aTe ate e e e g a e 3
V) 210 487 Zylindarschraube M 3 X 10 .eeeesvssesssvnennsssss 2
T 222 056 SENBIDA 32 «ivvsviaanssses wnmssvine sasessesess Tl 2
73 239 174 Usrpackbingskarton kpks  aigaiiaadesesisinssvisnsss 1
74 237 388 Bedienungsanleitung ...... e A NS N g o N e e
HF-Platte
90 231 254 HF=Platte kpl. mit Tastenaggregat ...cocevececans 1
91 231 955 Kontaktgehduse kpl. mit Schieber und Taste MONO 1
92 231 954 Kontaktgehduse kpl. mit Schieber und Taste TAPE,
S T Y R o R e s el s 6
93 231 956 Kontaktgehduse kpl. mit Schieber und Taste AFC .. 1
94 Fadr 957 Kontaktgehduse kpl. mit Schieber und Taste POUWER 1
g5 224 913 FHBEAN, & inininie v s ivaiss R S M o T e W 9
96 223 774 Zylinderschraube M 2,6 x 6,0 .+..c0vvaue I e P A 4
97 227 578 Zahnacheibe A 2,8 aesdisesainanaiiiiee I o e 51 o 4
98 222 497 Antiudrmescheibe s.sssassssessnsansasssnssnaenaas 1
99 230 156 Distanzmutter seecsnencsssessvomtssnsnsersenvesnae A
100 228 298 AnschluBplatte fir Ferritantenne .....icicacnrnns 1
C 101 227 607 Keramik-Kondensator 56 pF/500 V/10 % 2
t 102 227 607 | Keramik-Kondensator 56 pF/500 V/10 % 2
C 103 227 905 | Keramik-Kondensator 1 nF/500 V/20 % B
C 104 227 905 | Keramik-Kondensator 1 nF/500 V/20 % B
C 106 227 908 Keramik—-Kondensator 12 pF/ 63 v/ 2 % 1
C 107 227 899 Keramik-Kondensator 47 pF/ 63 W/ 2 % 4
c 188 227 910 Keramik-Kondensator 29 pF/ 63 V/ 2 % 2
C 109 227 911 Keramik—-Kondensator 6,8 pF/ 63 U/ 2 % 1
C 110 227 905 Keramik-Kondensator 1 nfF/500 V/20 % 8
[ | 237 052 | Keramik-Kondensator 100 pP/ 63N/ 2% 1
Eo12 227 905 | Keramik-Kondensator 1 nF/500 V/20 % 8
ol 1 ¢ 227 905 Keramik—-Kondensator i] nF/500 V/20 % 8
C 118 227 916 | Keramik—-Kondensator 5,6 pF/ 63 v/ 2 % 1
o 227 891 Keramik-Kondensator 22 pF/ 63 U/ 2 % 1
£ 117 227 918 | Keramik-Kondensator 10 nF/ 16 V/20 % 5
C 118 227 918 | Keramik-Kondensator 10 nf/ 16 V/20 % 5
C 119 227 918 | Keramik-Kondensator 10  nf/ 16 V/20 % 5
C 120 227 918 | Keramik-Kondensator 10 nF/ 16 V/20 % 5
€ 123 227 940 Keramik-Kondensator 27 pF/ 63 W/ 2 % 2
C 124 227 923 | Keramik-Kondensator 0,1 wfF/ 12 v/20 % 6
€ 125 227 923 Keramik-Kondensator 0,1 pF/ 12 v/20 % 6
€ 126 228245 Drahlpndensator « i el s e salnte ae e s aaTe v g el 1
C 127 228 219 Keramik-Trimmer—Kondensator oA SRl Tl | e el 1
C: 128 228 224 Folien-Trimmer-Kondensator 4 - 2T IE esias 2
C 129 228 220 Keramik-Trimmer-Kondensator % = e 1
C 201 227 BB4 Keramik=Kondensator 1 nF/500 V/20 % 1
C 202 216 405 | Keramik-Kondensator 33 pF/s500 v/10 % 1
€. 203 227 BBe Styroflex-Folien-Kondensator 680 pF/ 63 W/2,5% 4
C 204 227 BB8B Keramik-Kondensator B2 pF/ 63 v/ 2 % 2
C 205 227 BBY | Keramik-Kondensator 150 pF/ 63 W/ 2 % 6
C 206 227 951 Keramik—-Kondensator 4700 pF/250 v/20 % 1
C 207 227 967 | Keramik-Kondensator 18 “ pE/re3 N 2% 3
E-208 227 B92 Keramik-Kondensator 47 nF/ 12 v/20 % 11
C 209 227 B93 Keramik-Kondensator 56 pF/ 63 v/ 2 % 1
Lo 211 227 B92 Keramik-Kondensator 47 nfF/ 12 V/20 % 11
C 212 227 B892 | Keramik-Kondensator oy S T o 11
C 713 227 B89 | Keramik-Kondensator 150 pF/ 63 U/ 2 % 6
€ 214 227 B96 Styroflex=Folien-Kondensator 1 nfF/ 63 U/ 5 % 1
C 215 227 897 | Styroflex—Folien-Kondensator 4,7 nF/ 63 V/10 % 2
C 216 227 898 | Styroflex—Folien—Kondensator 2,2 nf/ 63 /10 % 3
C 219 227 899 Keramik-Kondensator A5 pF/ B3 VA 2% 4
€ 221 227 886 Styroflex—-Folien-Kondensator 680 pF/ 63 V/2,5% 4
C 222 227 901 Styroflex-Folien-Kondensator 390 A 1
eileare) 227 888 Keramik-Kondensator 82 pF/ 63 U/ 2 % 2
E 224 228 222 Folien-Trimmer—-Kondensator 258 B ONp b S 2
C 225 228 222 Folien-Trimmer-Kondensator Zy8.0= 9 pF. _ Giies 2
C 226 228 224 Folien-Trimmer-Kondensator 4 =20 0P e 2
C 301 227 946 | Keramik-Kondensator 47 nf/ 30 V/20 % 2
C 302 227 923 | Keramik-Kondensator 0,1 pF/ 12 V/20 % 6
E 303 227 948 Keramik-Kondensator 10 nf/ 12 v/20 % 3
C 304 227 949 Elyt-Kondensator 10, - wF/ 16 NA10: % 2
C: 305 227 950 Styroflex-Folien-Kondensator 242 nF/ 65 it 1
C 306 22t 951 Keramik-Kondensator 4,7 nF/250 v/20 % 1
C 307 227 923 | Keramik-Kondensator 0,1 WEA 12 U/ 20 % 6

18




Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
C 308 22l 955 Elyt-Kondensator 1 ufF/ 25 v/10 % 1
C 309 227 954 | Keramik-Kondensator 270 pF/ 63 U/ 2 % 1
[ S 1] 227 B892 Keramik-Kondensator 47 nfF/ 12 V/20 % 11
C 311 227 956 | Keramik-Kondensator 220 PSpE /a3 2 % 1
£ 312 227 957 | Keramik-Kondensator 330 pfF/ 63 V/ 2 % 1
R 227 958 Styroflex-fFolien-Kondensator %2 nF/ 25 V/2,5% 1
E: 31a 2271892 Keramik-Kondensator 47 nfF/ 12 v/20 % 11
C 315 227 888 | Keramik-Kondensator B2  pF/ 63 U/ 2 % 1
€ 310 227 948 Keramik—-Kondensator 10 nfF/ 12 v/20 % 3
€ 51t 2279105 Keramik-Kondensator 1 nF/500 v/20 % 8
G 318 227 963 Keramik—=Kondensator 10 nF/ 30 V/20 % 2
C 319 227 892 | Keramik-Kondensator 47 nfF/ 12 v/20 % 11
6320 227 948 Keramik-Kondensator 10 nF/ 12 v/20 % 3
£ 377 227 946 Keramik-Kondensator 47 nfF/ 30 v/20 % 2
£ 597 227 967 | Keramik-Kondensator 18 spR/Aigsayfopin 3
C 323 227 967 | Keramik-Kondensator 18 " spp/LaGE s/ 52 iy 3
C 324 227 969 | Keramik-Kondensator 330  -pF/ 538000y 1
C 325 227 970 | Keramik-Kondensator 220 “pRiiegsgiopid 1
C 326 LT Keramik-Kondensator 120 pF/ 63 U/ 2 % 1
C 327 292 213 Elyt-Kondensator 1 wF/ 63 V/20 % 1
£ 328 227 B892 Keramik-Kondensator 47 nfF/ 12 V/20 % 11
C 329 227 90S | Keramik-Kondensator 1  nfF/500 V/20 % 8
€ 338 AR Keramik-Kondensator 0,1 pF/ 12 U/20 % 6
E 231 227 B892 | Keramik-Kondensator 47  nE/ A2 NA20:-% 11
E 332 227 B92 | Keramik-Kondensator 87 . nEL d2.\f20 % 14
C 333 227 905 Keramik-Kondensator 1 nF/SDU V/20 % 8
C 334 227 923 | Keramik-Kondensator 0,1 WELL1Z.M/20.% 6
SR 227 963 Keramik-Kondensator 10 nF/ 30 V/20 % 2
C 336 227 949 Elyt-Kondensator 10 pF/ 16 V/10 % 2
Ensay 227 892 | Keramik-Kondensator 47  nF/ 12 V/20 % 11
L 338 227 B92 | Keramik-Kondensator 47 . nbl a2 MA20.% 11
C 339 227 918 | Keramik-Kondensator 10 nfF/ 16 V/20 % 5
C 401 238 625 | Folien-Kondensator 18 . _nEf B3 N/ 5 % 2
C 402 238 626 | Folien-Kondensator 15 . .RE/A63 ML 5 % 2
C 403 238 625 | Folien-Kondensator 10 nf/ 63 V/ 5 % 2
C 404 227 897 Styroflex-fFolien-Kondensator 4,7 nfF/ 63 V/10 % 2
C 405 227 925 Kondensator Polykarb. 10 nfF/250 V/ 5 % 1
C 406 238 626 | Folien-Kondensator 18 _nfF/ 63 W/ 5 % 2
C 407 227 931 Styroflex-Folien-Kondensator 1,8 nF/ 63 V/10 % 1
C 408 227 B98 Styroflex—-Folien-Kondensator 2,2 nF/ B3 V/10 % 3
C 409 222 495 | Folien-Kondensator 0,1 wF/250 v/ 5 % 6
C 411 227 889 | Keramik-Kondensator 150 pE/l 63 07 2 A 6
C 412 231 6448 Keramik-Kondensator 100 pF/ 63 v/ 2 % 2
C 415 i B e b Styroflex-Folien-Kondensator 22 nfF/ 50 V/20 % 2
C 414 222 495 Folien-Kondensator 0,1 uF/250 U/ 5 % 6
C 415 227 BB6 Keramik-Kondensator 680 pF/ 63 \/2,5% 4
C 416 233 917 | Styroflex-fFolien-Kondensator 22 . nf/l. 50 ARE 2
£ 447 222 495 | Folien-Kondensator 0,1 uF/250 U/ 5 % 6
C 418 227 886 | Keramik-Kondensatar 680 pF/ 63 \/2,5% 4
C 419 231 608 Keramik-Kondensator 100 pE/A B3N/ 2 % 2
C 420 227 889 | Keramik-Kondensator 16500~ pE/ 63 /) 2 & 6
Ed a2 222 495 Folien-Kondensator 0,1 uF/250 ¥/ 5 % 6
C 423 227 898 | Styroflex—Folien-Kondensator 2,2 nfF/ B3 V/10 % 3
C 501 222 495 | Folien-Kondensator 0,1 uF/250 U/ 5 % 6
C 502 222 495 | Folien-Kondensator 0,1 uF/250 U/ 5 % 6
C 503 223 901 Elyt-Kondensator 22087, S HEAaie s 1
C 504 227 BB3 | Elyt-Kondensator 100, . BEAms s 1
C 505 222 499 | Folien-Kondensator 0,22uF/100 V/ 5 % 1
C 506 211 072 | Elyt-Kondensator VOB o I E A2 S A F i 1
C 507 227 918 | Keramik-Kondensator 10 . nF/ 18 \/20 % 5
D 101 2onpan it Bioda BA FEZ B A o e e e seidiviace o /a Yot abliadnnl 1
D 202 2283226 || Z=Digde BZY i85 '8 2 M T . « cedi e seiddtinaaminbiog SRR 1
D 301 2200569 I} Diode (BA 4T g slase s i S SIS AR 2
D 302 2270360 i Diode BA 143 fouivsiviasinme e s B Tehr fec S A2 Tl 2
D 303 228228 || Z2-Diode BZY 85 B @ N 2  cureeseivieds PN el 1
D 501 aT s |l Bhcde ol (GO G Bl st e e SRR s 2
D 502 227 Aad il Binde 1ol 4001w dieeiniaiis . e L s fie 2
D 503 228 230 | Z=Dinde BZY B5 C 45 U 0 J.wews RORs el L La S 1
F 100 228 266 | Keramikfilter SFU 10,7 MA +..uv.. A= i A W 1
F 200 228 267 || KeramikPiltar 'SFD 455 B . .uvuseesindsm A S e e 1
I 301 228 273 Integrierte Schaltung TAA 991 ....... « W7alnialn e win e 1
I 302 228 274 Integrierte Schaltung TBA 120 ..... censssensen i)
I 401 278275 | Integricorto  Schalting TBA 450 .. s iiintiiiidtan, 1
L 101 228 276 Eingangesapule Pla  fiiiviiieaai e eaiiis et st 1
L 102 228 277 | HE=Spulea kpl, "5 bt minenses s e 1
L 103 228 SRR s P S e T O e e ol ok oo s o 1
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Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
L 104 228 278 Oszillateraspuleckpl. oooaauceesise s sasee wiaeein i 3|
L 185 e N S B e eh & e 1
L 201 298 O0E SO PDERETE AONMH |5 coninesns vevinns s s smesosss e s et 1
L 282 228 291 N GO PETOARULE " " «iv s s e vovimns oim w2 s a a4 e 1
L 205 228 2B6 LU-0Oszillatorspule +..iccaen R A e R R 1
L 206 228 287 Mu=Bazillatorspule: ..iicecnscisisoians SR L 1
L. 2B 228 288 KW-0Oszillatorspule ..... AR RN R e T e R 1
L 208 228 2B0 ZF=AM=-Spule ..sceusa. R PR R L 1
L 209 228 281 NGB E o Sieivsivon v wssisme: s O s 1
L 301 228 282 | ZF=-FM-Spule ..... Sl e e G ST 2
L 302 SR8 L IWFESAMEBPULE - 5o ociiit sisinnissdensaas R g 1
L 303 e 1 T T 1 R G SN UGS N (S T B S 2
L 304 228 984 || ZF=FM=-5pUle ic.vvivnsnvans TR P S e AT et 1
L 305 s U o T T Rl e R R 1
L 401 228 292 Decoder—-Spule ..ccesscsssccsnsoss Cessssasnerenuns 1
L 402 228293 PECOEERSERITTE " e iea s vn e s oeoine s ols b sisiadne e bh S 1
L 403 228 294 Decoder-Spule ........ T 1
L 404 228 295 Decoder-Spule ........ o R SRR e i 1
R 101 224 548 Schicht-Widerstand 100 Q/0.26 W/8 % . s 4
R 102 220 539 Schicht-Widerstand 47 KE/0,25 WIS % o mmcmms 6
R 103 220 539 | Sehicht-Widerstand 47 KQ/0,25 W/5 % .ceverenes 6
R 104 220 547 | Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,25 W/5 % +evvvennn 4
R 105 224 589 Schicht=Widerstand 100 KO 25 RE % s e 3
R 106 224 589 | Schicht-Widerstand 100 kQ/0,25 W/5 % ...veveen. 3
R 107 216 429 | Schicht-WUiderstand 4,7 kQ/0,25 W/5 % ....... e 3
R 108 216 3B5 Schicht-Widerstand 15 K D25 W/AE T - i s e 2
R 109 217 861 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,25 W/5 % ..cvuveunn 3
R 110 220 548 | Schicht-Widerstand 1 kQ/0,25 W/5 % .ecevsecas 5
R 111 220 548 Schicht—Widerstand 1 G/, ZE AT 5
R 112 224 593 | Schicht-Widerstand 220 G/ 25 L s 2
R 220 589 | Schicht-Widerstand 680 QiR 28 /e L e 1
R 201 224 548 | Schicht-Widerstand 100 O 0,25 s e 4
R 202 220 526 | Schicht-Widerstand 3,3 kQ/0,25 W/S5 % ...cvuvun.. 7
R 204 220 539 | Schicht-Widerstand 47 k®/0,25 W/5 % .......... 7
R 205 216 429 | Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,25 W/5 % .......c... 3
R 206 220 539 Schicht-Widerstand 47 KO/0.25 /5 3 il Sl a0 6
R 207 228 265 | Schicht-Widerstand 270 kQ/0,25 W/5 % vueevveennn 2
R 208 220 548 Schicht-Widerstand 1 kQ/0,25 W/5 % iy e, S5 5
R 209 211 202 | Schicht-Widerstand 10 o/ 0,28 W/ L Ll R e &
R 210 220 526 | Schicht=Widerstand 3,3 kQ/0,25 W/5 % .ceivesance 7
R 211 224 733 | Schicht-Widerstand 1 MQ/0; 25 /5 B ik Rl 4
R 301 220 548 | Schicht-Widerstand 1 Lo/, 05 W/ ol e 5
R 302 228 264 | Schicht-Widerstand 150 kQ/0,25 W/5 % ..evevens 3
R 303 211 202 | Schicht-Widerstand 10 k&/0,25 W/5 % .cveecun.. 6
R 304 216 385 | Schicht-Widerstand 15 kQ/0,25 W/5 % c.cvvueu... 2
R 305 211 202 | Schicht-Widerstand 10 kQ/0,25 W/5 % «.evevunns 6
R 306 216 430 | Schicht-Widerstand 22 k®/0,25 W/5 % . e el 3
R 307 228 235 Schicht-Widerstand 560 R/ 0,25 LSS R e, antasi 2
R 308 216 350 | Schicht-Uiderstand 1,8 kR/0,25 W/5 % vevvunennn 1
R 309 220 548 | Schicht-Widerstand 1 KS/04 25 /5 B wierainine it 5
R 310 216 345 | Schicht-=Widerstand 150 G/, ZoR e e i et 2
R 311 211 202 | Schicht=Widsrstand 10 k&/0,25 W/5 % .eivevnens 6
R 512 216 326 Schicht-Widerstand 820 /0,25 WAS W desiaa 1
R 313 220 543 Schicht-Widerstand 12 kQ/0,25 WU/5 % .+veeeernes 2
R 314 220 543 Schicht-Widerstand 12 kR/0,25 U/5 % «evecesros 2
R 315 216 345 Schicht-Widerstand 150 /0,25 U/5 % .. i ot 2
R 316 217 861 Schicht-Widerstand 2,2 kR/0,25 W/5 % .eevevense 3
R 317 216 429 Schicht-Widerstand 4,7 k2/0,25 U/5 % «ueenenenn 3
R 318 220 602 | Schicht-Widerstand 27 kR2/0,25 W/5 % .ceveveonen 1
R 320 216 B38 | Schicht-Widerstand 1,5 kR/0,25 U/5 % ..vveeunnn 1
R 321 211 1202 Schicht-Widerstand 10 KG/0,25 WE B0 S anils &
R 322 228 243 | Schicht-Widerstand 270 Q0,25 W/EIR S sl i 3
R 323 220 539 Schicht-Widerstand 47 JECTn, 25 (/A5 0N £ S ) waie 6
R 324 228 265 | Schicht-Widerstand 270 kQ/0,25 W/5 % +eeevevons 2
R 325 224 733 | Schicht-Widerstand 1 MG/D, 25 W5 0 sl e 4
R 326 220 547 | Schicht-Uiderstand 8,2 kQ/0,25 U/5 % .......... 4
R 327 217 841 | Schicht-Wwiderstand 2,7 k®/0,25 WU/5 % . B As 1
R 328 217 861 Schitht=lideratand 2,2 Q70,25 W5 % L ala g, 3
R 329 228 235 | Schicht-Widerstand 560 kR/0,25 WU/5 % v.vcveueven 2
R 330 237 216 | Schicht-Widerstand 47 k/0,25 W/5 % ...evveoes 1
R 340 228 231 Einstellregler 10 < R s e 1
R 341 228 232 | Einstellregler APy M pe i Baloil AR TSN : 1
R 402 220 526 | Schicht-Widerstand 3,3 kQ/0,25 W/5 % ..cveeuen. 7
R 403 299 202 Schicht-Widerstand 10 KG/0, 25 /S s : 6
R 404 228 260 | Schicht-Widerstand 39 k®/0,25 W/5 % ...cc.o... 1
R 406 216 382 | Schicht-Widerstand 470 B0, D5 s T S 1
R 407 216 430 | Schicht-Widerstand 22 kQ/0,25 W/E % .cui.veseenn 3
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Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
R 408 220 539 | Schicht-Widerstand 47 k@/0,25 W/5 B seeeeasiss 6
R 409 224 589 | Schicht-Widerstand 100 k®/0,25 U/5 % ...vucen.. 3
R 410 228 243 | Schicht-Widerstand 270 o s M Pl Rt g et intl 2
R 411 230 701 | Schicht-Widerstand 1,5 kR/0,25 W/5 % +eevenvens 5
R 412 220 547 | Schicht-Widerstand 8,2 kR/0,25 U/5 % evvuuennn 4
R 413 224 589 | Schicht-Widerstand 100 k®/0,25 W/5 % ....ccuen. 1
R 414 216 430 | Schicht-Widerstand 22 kR/0,25 W/5 B ceveervsan 3
R 415 220 539 | Schicht-Widerstand 47 k&/0,25 W/5 & ....vuu-.n 6
R 416 222 214 | Schicht-Widerstand 33 /0,25 WS B v alesnnbani 2
R 417 228 243 | Schicht-Widerstand 270 /D, 25 W5 Tl tidnnas 2
R 418 230 701 Schicht-Widerstand ° 1,5 kf/0,25 W/5 %  ..ceeeuasn 5
R 419 220 547 | Schicht-Widerstand 8,2 k®/0,25 W/5 % ....... o 4
R 420 224 733 Schicht~Widerstand 1 NQ/D,25 U/S Fob st 4
R 421 224 133 Schicht-Widerstand 1 NQ/U,ZS U/5 R E T S R 4
R 430 228 234 Einstellregler 470 TR, £ SRS T R . 2
R 431 228 233 Einstellregler 43T K coevvesnnssosnnnssnse 1
R 432 ZA5 Waa Einstellregler 1 | S iR e S e 2
R 501 220 526 | Schicht-Widerstand 3,3 kR/0,25 U/5 % c.cvocvenns 7
R 502 224 548 | Schicht-Widerstand 100 /0,25 /8 H AR o5 4
R 503 224 593 | Schicht-Widerstand 220 o fA e G LSRR B L 2
R 504 222 214 | Schicht-Widerstand 33 Q/0,25 U/s % s 2
T 101 228 269 zansistor BFE 285 B .. sisiceieilaiveis sisiesgie S e R, 1
T 102 228 223 Ergngistor BF 248 A cesivsisvavecnens 5 B 1
T 103 228 270 Fransistor BF 498 ... TP ol R . 405 . 5 A 4
T 201 228 270 Transistor BF 494 ...... T e R T U o s 1 R 4
T, 202 228 270 Transistor BF 4948 @ i iiisiesvean o755 0 e Uy e W T g UwTe T e mrere 4
T 387 228 270 Fransistar BF 498 ., iul il s e s ve e babe s ninlits ciee s 4
T 302 20 nph il Transisten BE S4B A . .escivensinessnsis L O 3 3
228 271 Transistor BC 238 A (Ersatziyps) = iaailainaniifhGit, 5
T.403 239 465 Irahaietor BE S4B A i vea sae N RO NS W T 3
2728 271 Trangiotor BC 238 A (Ersatztypa) * L lnnisashaihd 4 3
Ta4p2 239 4B5 Transistor BE 548 A .. eseisins P I e o S M e 1 S o . 4
228 271 Transistor BC 238 A (Ersatztype in e aeale e e e e 3
T 501 224 277 Trangiator-2'N 2213 A kbl sacissienistsnvaies . 1
X 101 228 268 FErritpearle’ . oo came s R e R ot b o S e e D
X 102 228 268 - o o o o =yt - T R T o ecatate el here. eanloie as 3
X 103 228 268 Farritperler  fiainsmeasiieniiesaiiee iy sy et g 3

Vorverstérker
105 227 585 Vorverstdrker Kpl. +ecsvanas P s A e A AT e T 1
Gt 222 219 Elyt-Kondensator Al BEAL25 0 2 et 2
£ 19 222 212 Elyt-Kondensator 100 W/ 255 M 3 fve 1
LT 216 404 | Keramik=-Scheiben-Kondensator 82 pF/500 V/10 % 2
£ 13 217 B73 | Styroflex-Kondensator 1,2 nE20ANe0 e g
L. 1A 216 398 Styroflex-Folien-Kondensator 3,9 nfF/ 63 M/ 5 % 2
E 15 222 196 | Folien-Kondensator 47 nF/160 V/20 % 2
N T 224 720 Widaerstandsnetzuerk ....ccevcesvssossnsnnssnsanns 1
R 10 217 861 Schicht=Widerstand 2,2 kQ/0,25 U/5 % «eorveeoses 4
R 11 224 590 | Schicht-Widerstand 220 kQ/0,25 W/5 % ..evvevesas 2
R 12 216 385 | Schicht-Widerstand 15 kQ/0,25 W/5 % ........ 2
R A3 216 429 Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,25 W/5 % .v.veuns b 1
R-14 217 861 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,25 W/5 % vuevevenans 2
T 10 209 BB3 Tranpaiator BE 173 0 wosevievs CRELEE e 2 e R S s 4
T 14 209 BB3 Pranaiastor - BE AT L NG edisiem v st vy sy 4
Regelverstdrker

110 239 179 Regelverstdrker kpl., .....ccununn cesssssaaseraanns 1
111 297 B2 Zahnscheibe I 7,4 ...... i R e e e e 4
C 501 222 221 Elyt-Kondensator 220 uF 25 Ahsac 1
C 502 222 210 | Folien-Kondensator 0,1 WwF/160 U/20 % 2
£ 503 222 219 | Elyt-Kondensator D AT A 2
C 504 228 496 | Keramik-Kondensator 560 pF/500 V/10 % 2
C 505 222 499 | Folien-Kondensator 0,22 uF/100 U/ 5 % 2
E SB6 222 213 Elyt-Kondensator 1 WSRO e %
C 507 222 219 | Elyt—Kondensator B, NE s e B 2
C 508 222 498 Folien-Kondensator 33 nF/250 U/ 5 % 2
C 509 222 499 | Folien-Kondensator 0,22 pF/100 V/ 5 % ?
ErS 10 228 704 Folien-Kondensator G o o i s o 2
€ 517 222 498 Folien—-Kondensator 33 nF/250 v/ 5 % 2
G512 220 533 Keramik-Kondensator 10 NE/ZEDE e s 1
E 513 213 498 Keramik-Kondensator 47 pF/500 V/10 % 2
C 514 213 498 Keramik-Kondensator 47 pF/500 V/10 % 2
N 501 228 003 idarstandanabzUBTi . coe e e s iate s ol wavknis T 2
N 502 228 003 WiderstandsnatzuaTk ... e dageets seyatesaats s stiaaty 2
P 501 228 004 Tandem=Potentiometar 2 % 5D kR log: " sisssdsiated, 1
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Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
P 502 231 769 Tandem—Potentiometer 2 x 70 k2 ....v0ens M LR Lh e D) 2
P 503 231 459 Tandem—-Potentiometer 2 x 70 k@ ....cann el A e e 2
P 504 224 730 Tandem—Potentiometer 2 x 25 k@ ..icvenecncsnnsenn 1
R 501 216 838 | Schicht-Widerstand 1S KD, 250 5% hleve o toie s inls 2
R 502 220 547 | Schicht-Widerstand By 2 KD/ B, 250 WS Bty via o s iain srdtoss 2
R 503 222 215 Schicht-Widerstand 18 KG/D, 25 /5 Bl snannssins 2
R 504 216 345 | Schicht-Widerstand 150 R0 25 M/ 5 % - e wistii sients 2
R 505 220 548 Schicht-Widerstand 1 RO 26 5 R = e s S SRR 2
R 506 217 861 Schicht-Widerstand 7.2 KOO, 25 WS % tieiiaten ol 2
R 507 222 215 Schicht-lWiderstand 18 1 /0 2B Al S B e BiSS 2
R 508 220 547 Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,25 W/5 % .cveevvunns 2
R 509 220 524 Schicht-Widerstand 120 kR/D, 25 /5 B b vaehiseniiog 2
R 510 223 216 | Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,30 U/5 % .....0nnne 2
R 511 223 216 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,30 W/5 % ..cvvuennn 2
T 569 209 BB3 Tranass e Gl T3 . diceweiie e sumiiae et s enossy 2
T 502 216 D42 Transistor BE 253 B .eeresvossnses oA e 5 2
T 503 209 BB3 Tranedabor BE 173 € v ewevs A R eral e 2
T 504 216 042 ST e ey A R G S A SR AT S e A LA 2
Endverstidrker
120 234 147 EfdUeratATKRE KRl. " cecavvsvansesosssssemanmeess & 1
C 600 222 213 | Elyt-Kondensator 1 WF/ 80 Vv 2
C 601 216 411 Elyt-Kondensator 100 WF/ 235 V. . 1
C 602 2229012 Elyt-Kondensator 100 uF/ 25 v ... 2
C 603 203 474 Keramik-5cheiben-Kondensator 680 pF/ 50 U/2B % 4
C 604 216 396 | Elyt-Kondensator K PR o o | o 2
C 605 213 488 Keramik=-Scheiben-Kondensator 47 pF/SDD U/TD % 4
C 606 213 458 Keramik-Scheiben-Kondensator 47 pF/SDD v/10 % 4
C 607 220 b33 Keramik-Kondensator 10 nF/250 V ais 2
C 608 239 oM Elyt—Kondensator 1500 uF/ 25 V o) 2
C 609 222 210 Folien-Kondensator 0,1 uF/160 V/20 % 2
C 610 222 210 Folien-Kondensator 0,1 uF/160 V/20 % 2
e | 216 389 Keramik-5Scheiben-Kondensator 47 nf/ 50 V ... 2
D 600 2161027 I DEOdaE B r00 s rariiors woitareeeralsieterehens ol vars shollieTelilio ate e laPacs 6
D 601 IR 2T A DIEdANB AL D it Wi e e A B e e e R R 6
D 602 216 027 | Dioda BZX 62 civeves AT S B B B e e 6
R 600 220 601 Schicht-Widerstand 158 EQ/BLIS UL T K e e s 1
R 601 222 215 Schicht-Widerstand 18 KQ/0,25 U/ 5 % . .iudaes 1
R 602 220 524 Schicht-Widerstand 120 kQ/0,25 W/ 5 % ol 4
R 603 220 524 Schicht-Widerstand 120 KQ/0,25 W/ 5 g inrse e 4
R 604 216 696 Schicht-Widerstand 2,7 k®/0,25 UW/10 % ........ 7
R 605 216 699 Schicht-Widerstand 47 /0,25 /A0 B SEG s 1
R 606 227 266 Einstellregler 250 oS leral L S e 1
R 607 222 214 Schicht-Widerstand 33 Q/0,258 WS 5% (. K : 1
R 608 216 352 Schicht-Widerstand 6,8 k0425 WA 8 % niaais 2
R 609 216 353 Schicht-Widerstand 1 R D25 W0 % el st 4
R 610 216 353 Schicht-Widerstand 1 KR/ 0, 25 R S r PO, 4
R 611 216 697 Schicht-lWliderstand T M "ol e el o o . SRR 2
R 612 227 265 Einstellregler 1 kQ AR g S 2
R 613 216 703 | Schicht-Widerstand 220 syl B 1 P Ko O AR e 6
R 614 216 703 | Schicht=Widerstand 220 G/, 2R WAND Rl e 6
R 615 216 703 Schicht-Widerstand 220 Q/0,25 W/10 % e 6
R 616 211 279 Draht-Widerstand 0,47 /1 U0 % s 2
R 617 220 526 Schicht-Widerstand 3,3 kQ/0,25 U/ 5 % teeeennn 2
R 618 223 833 Schicht-Widerstand 10 S0, S0 LS IR, 2
T 600 220 B35 BEEHEIBEETRBESE2 8 s s i R e p e 2
T 601 213 186 e g T e o DR W1 W S Pl R e e el PSP ey 2
T 602 dz4 297 BraperGiared-N: 2008 Ailkpl.. .o eieesieieitaies st et iteiats 2
i G6H3 224 278 eanmrsbon 2 N2984 BB, weeieenndiiaseieeaaistess e iieie 2
T 604 233 222 EEERSE ST B 245 AX kpl.  iessivaiv e idieteariiviate 4
T 605 255 222 Transistor BD 243 AX kpl. R e e 5 o 4
121 209 732 G.=Schmelzeinsatz M 1,6 A cecscevens rPR L e 2
122 218 414 Briicken=Gleichrichter B 40 C 2200 ..esess et 1
123 222 497 e S ey e = e il gl g 4
124 222 189 Zylipdersenranbe AN 3,5 %X 15  cveosmes siiseensnesns 4
125 222 189 RS I s it e S ki S M el S o 4
126 222 202 G L R S OB B LD B i eimin sicniesing 67 ton wibivimnl e wales Wae s o I MR 4
122 222 200 SEchokaptmettep B 330 Gaiiieie e s e e g s st A e 4
128 227 244 BN ECIELEE. 5,7 i i i e e e ae s v s bt A s e Eeate Al 4
Buchsenplatte
130 239 178 Buchsenplatte Kpl., «.cvvverncensnonsas RIS haSRSY, 1
1154 255601 Einbaubuchse 5=polig ..vevevssecannaan e e et 2
152 233 600 Umschalter 3-polig «aseeesisessnaaa I R P e o T d
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Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
133 233 547 UErbindungsachiabary . caaiciee e, S 1
Cine2 216 414 Keramik-Kondensator 0,7 pF/16 U e iuvnvnnnn o AP 2
Betriebsartenschalter
140 239 177 Betriebasartenschalterplatte kpl: L.iesvicsnansias 1
R 900 223 366 | Draht-Widerstand 1 s s [ <SS S N e 2
R 901 204 033 | Draht-Widerstand 5,7 @/5 W/10 % ..c..cuun et 2
R 902 204 033 | Draht-Widerstand 5,1 Q/5 W/ID % .ceveconoae c e 1
Zusdtzliche Ersatzteile filr Ausfiilhrung "HB"
150 254 195 | Antannenkopplung Kpli: o avvaies e S S 1
C 601 230 826 |Keramik-Kondensator 470 pF/500 V/10 % ....... e 1
C 602 227 885 |Keramik-Kondensator 33 pF/500 U/10 % ..iveeennnn 1
L 601 234 198 |Drossel 4 mH e R S R R P S R A A e P q
1=6H2 234 189l Drpessl 2.5 MH ciiiesie et e S Ay T R L) 1
R 601 220 5460 liSchicht-lideratand 5,6 KR/0,25 W/S s viane et 1

Anderungen vorbehalten!

Raum fiir eigene Eintragungen
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